1. Rekombinantinė gram-neigiama bakterinė ląstelė, apimanti:

a) ekspresijos vektorių, apimantį rekombinantinį polinukleotidą, koduojantį DsbC; ir

b) vieną arba daugiau polinukleotidų, koduojančių antikūną arba jo antigeną surišantį fragmentą, kuris specifiškai rišasi prie CD154;

c) mutuotą Tsp geną, koduojantį Tsp baltymą, turintį 50 ( arba mažiau laukinio tipo nemutuoto Tsp baltymo proteazinio aktyvumo, kaip parodyta SEQ ID Nr. 26; ir
d) mutuotą spr geną, koduojantį spr baltymą, kurio laukinio tipo seka yra parodyta SEQ ID Nr. 24, apimanti mutaciją, turinčią įtaką C94 aminorūgščiai; ir
kur minėta gram-neigiama bakterinė ląstelė yra parinkta iš E. coli K12 ir W3110 padermių, ir kur minėta bakterinė ląstelė yra izogeninė minėtoms padermėms, išskyrus rekombinantinį polinukleotidą, koduojantį DsbC, vienam arba daugiau polinukleotidų, koduojančių antikūną arba jo antigeną surišantį fragmentą, kuris specifiškai rišasi prie CD154 ir mutuotą Tsp geną ir mutuotą spr geną.
2. Gram-neigiama bakterinė ląstelė pagal 1 punktą, kur DsbC apima histidino inkarą N gale arba C gale.

3. Gram-neigiama bakterinė ląstelė pagal 1 arba 2 punktą, kur ekspresijos vektorius apima polinukleotidą, turintį seką, duotą SEQ ID Nr. 45 arba SEQ ID Nr. 51.

4. Gram-neigiama bakterinė ląstelė pagal bet kurį iš 1-3 punktų, kur antikūnas arba jo antigeną surišantis fragmentas apima sunkiosios grandinės kintamąjį domeną, apimantį tris CDR, turinčias seką, CDRH1 duotą SEQ ID Nr. 1, CDRH2 duotą SEQ ID Nr. 2 ir CDR3 duotą SEQ ID Nr. 3 ir lengvosios grandinės kintamąjį domeną, apimantį tris CDR, turinčias seką, CDRL1 duotą SEQ ID Nr. 4, CDRL2 duotą SEQ ID Nr. 5 ir CDRL3 duotą SEQ ID Nr. 6.
5. Gram-neigiama bakterinė ląstelė pagal 4 punktą, kur vienas arba daugiau polinukleotidų koduoja antikūną, apimantį lengvosios grandinės kintamos srities seką, duotą SEQ ID Nr. 8 ir sunkiosios grandinės kintamos srities seką, duotą SEQ ID Nr. 10.

6. Gram-neigiama bakterinė ląstelė pagal bet kurį iš 1-5 punktų, kur antikūnas yra Fab arba Fab‘ fragmentas.

7. Gram-neigiama bakterinė ląstelė pagal 6 punktą, kur Fab arba Fab‘ fragmentas apima lengvosis grandinės seką, duotą SEQ ID Nr. 12 ir sunkiosios grandinės seką, duotą SEQ ID Nr. 14 arba 16.

8. Gram-neigiama bakterinė ląstelė pagal bet kurį iš 1-7 punktų, kur gram-neigiama bakterinė ląstelė apima pirmąjį ekspresijos vektorių, apimantį rekombinantinį polinukleotidą, koduojantį DsbC ir antrąjį ekspresijos vektorių, apimantį vieną arba daugiau polinukleotidų, koduojančių antikūną arba jo antigeną surišantį fragmentą, specifiškai besirišantį prie CD154.
9. Gram-neigiama bakterinė ląstelė pagal bet kurį iš 1-7 punktų, kur ekspresijos vektorius apima rekombinantinį polinukleotidą, koduojantį DsbC, papildomai apima vieną arba daugiau polinukleotidų, koduojančių antikūną arba jo antigeną surišantį fragmentą, specifiškai besirišantį prie CD154.

10. Gram-neigiama bakterinė ląstelė pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur mutacija spr gene lemia aminorūgšties cisteino pasikeitimą į alaniną 94 padėtyje (C94A).
11. Gram-neigiama bakterinė ląstelė pagal bet kurį iš 1-10 punktų, kuri apima ekspresijos vektorių, apimantį rekombinantinį polinukleotidą, koduojantį DsbC ir dicistroninį mesendžerį, skirtą antikūno arba jo antigeną surišančio fragmento gamybai, specifiškai prisirišimui prie CD154, kuriame cistronas prieš transkripcijos kryptį turi DNR, koduojančią antikūno lengvąją grandinę ir cistronas pagal transkripcijos kryptį turi DNR, koduojančią atitinkamą sunkiąją grandinę, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad dicistroninis mesendžeris apima seką, parinktą iš IGS1 (SEQ ID Nr. 33), IGS2 (SEQ ID Nr. 34) IGS3(SEQ ID Nr. 35) ir IGS4(SEQ ID Nr. 36).
12. Antikūno arba jo antigeną surišančio fragmento, specifiškai besirišanččio prie CD154, gamybos būdas, apimantis:
a) kultivavimą rekombinantinės gram-neigiamos bakterinės ląstelės pagal bet kurį iš 1-11 punktų kultūros terpėje, esant sąlygoms, veiksmingoms antikūno arba jo antigeną surišančio fragmento, specifiškai besirišanččio prie CD154, ir rekombinantinio polinukleotido, koduojančio DsbC, ekspresijai; ir
b) išgavimą antikūno arba jo antigeną surišančio fragmento, specifiškai besirišanččio prie CD154 iš rekombinantinės gram-neigiamos bakterinės ląstelės periplazmos ir (arba) kultūros terpės.
13. Būdas pagal 12 punktą, kur būdas dar apima pakopą efektoriaus molekulės prisitvirtinimo prie arba link antikūno sunkiosios grandinės ir (arba) lengvosios grandinės aminorūgšties C galo.
14. Būdas pagal 13 punktą, kur efektoriaus molekulė apima poli(etilenglikolį) arba metoksipoli(etilenglikolį).
15. Būdas pagal 14 punktą, kur būdas apima prijungimą prie vienos iš cisteino liekanų C-galinės lizil-maleimido grupės sunkiosios grandinės, kur lizilo liekanos kiekviena amino grupė yra kovalentiškai sujungta su metoksipoli(etilenglikolio) liekana, turinčia maždaug 20 000 Da molekulinę masę.
